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摘要(译)

将提供一种半导体器件，其具有几乎不会由于EL元件劣化而产生电流值
变化的结构。电容元件设置在驱动TFT的栅极和源极之间，视频信号输
入到栅极，然后它处于浮置状态。此时，当驱动TFT的栅极 - 源极电压超
过阈值时，驱动TFT导通。假设EL元件劣化并且阳极电位上升，即驱动
TFT的源极电位上升，驱动TFT的栅极电极通过电容元件的耦合而处于浮
置状态的电位将上升相同数量。因此，即使当阳极电位由于劣化的EL元
件而上升时，上升也照原样加到栅电极电位上，并且允许驱动TFT的栅 - 
源电压恒定。
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